




















专利名称(译) OLED器件，amoled显示器件及其制造方法

公开(公告)号 US20140175385A1 公开(公告)日 2014-06-26

申请号 US13/878905 申请日 2012-10-10

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.

[标]发明人 LI YANZHAO
WANG GANG
LEE WOOBONG
ZHANG LI

发明人 LI, YANZHAO
WANG, GANG
LEE, WOOBONG
ZHANG, LI

IPC分类号 H01L27/32 H01L51/52 H01L51/56

CPC分类号 H01L27/3276 H01L51/56 H01L51/5221 H01L51/5206 H01L27/1225 H01L27/3248 H01L51/5234 
H01L51/5271 H01L2227/323 H01L2251/305 H01L2251/5323 H01L2251/5353

优先权 201210048814.3 2012-02-28 CN

其他公开文献 US9881985

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明的实施例公开了OLED器件，AMOLED显示器件和用于制造
AMOLED显示器件的方法。 AMOLED显示装置包括TFT有源层，像素电
极层和OLED器件; OLED器件包括阴极层和功能层，像素电极层用作
OLED器件的阳极层;或者，OLED器件包括阳极层和功能层，像素电极层
用作OLED器件的阴极层。此外，TFT有源层和像素电极层通过图案化工
艺由相同的IGZO膜形成。
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